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摘要(译)

1。一种用于电致发光器件的薄膜荧光体，所述荧光体选自具有至少一个
选自元素周期表IIA和IIB族的元素的阳离子的硫代铝酸盐，硫代镓酸盐和
硫代酸盐。磷光体由稀土金属活化并含有IIIB族元素作为所述硫代镓酸
盐，硫代铟酸盐和硫代铝酸盐的一部分铝，镓或铟的部分替代物。磷光
体提供改善的亮度。还描述了在基板上包含薄膜荧光体的电致发光器
件。
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